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Scopul disciplinei consta in descrierea microelectronicii moderne: utilizarea straturilor subtiri din materiale
Funda- semiconductoare in fabricarea diferitelor dispozitive. Cursul are ca scop, de asemenea, analiza celor mai
mentare promititoare materiale semiconductoare si posibilele aplicatii ale acestora. Disciplina se ocupa de
probleme moderne ale tehnologiei semiconductorilor, a caror rezolvare este relevanta astazi, ceea ce va
imbunatati caracteristicile dispozitivelor actuale.
Continutul 1) Dispozitive semiconductoare bazate pe straturi subtiri si cristale
disciplinei 2) Materiale semiconductoare moderne promitatoare

3) Potentialul folosirii sistemelor multicomponente cu proprietati chimice, optice si electrice imbunatatite

Competentele

CP 1. Acumularea de cunostinte pe tema spectrului de dispozitive semiconductoare moderne pentru care
se utilizeazd straturi subtiri din diferite materiale (structuri fotovoltaice si emitatoare de luming,

obtinute/ fotocatalizatori, senzori de gaz etc.).
;?gilét::ele CP 2. Cunoasterea celor mai promitatoare materiale semiconductoare moderne (ZnO, In203, SnO2, Ga203
’ etc.) si a posibilelor aplicatii ale acestora.

CP 3. intelegerea limitelor de utilizare a anumitor materiale (stabilitate chimica, transmitanta,
conductibilitate) si a problemelor actuale din tehnologia semiconductorilor, precum si a modului de
rezolvare a acestora cu ajutorul sistemelor multicomponente, al materialelor compozite si al dopajului
dublu.
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